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	PC10D型硅压阻式差压芯体是制造压力传感器及压力变送器的核心部件，作为一种高性能的压力敏感元件。采
	PC10D芯体是将扩散硅压力敏感芯片封装到316L不锈钢外壳中，外加压力通过不锈钢膜片、内部密封的硅
	PC10D芯体采用 “O”形圈进行压力密封，便于安装。外形和装配尺寸与国外通用产品一致，有很好的互换

